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SOITEC ET SUMITOMO ELECTRIC ANNONCENT UNE ETAPE MAJ EURE DANS
LEUR PROGRAMME STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE SUBS TRATS EN
NITRURE DE GALLIUM

Démonstration réussie sur des plaques de Nitrure d8allium (GaN) de 4 et 6
pouces conduisant a l'installation de lignes de pduction pilotes

Bernin, France, et Tokyo, Japon, le 24 janvier 2012 — Soitec (Euronext), un leader mondial de la
génération et de la production de matériaux semikgcteurs d’extrémes performances pour
I'électronique et I'énergie, et Sumitomo Electmelustries, Ltd., I'un des premiers fournisseurs diaunx
de semiconducteurs composés, ont franchi une étafmire dans leur programme de développement
stratégique lancé en décembre 2010 avec la dérabastde substrats avancés GaN en quatre et six
pouces. Les deux partenaires lancent des lignpsodection pilotes pour permettre I'adoption ddeet
technologie a grande échelle sur le marché. Cedratdbsont obtenus en transférant des coucheae G
ultra-minces de haute qualité a partir d'une spldgue de GaN pour produire plusieurs substrats
avanceés. lls conviennent idéalement a la fabricat®diodes LED avancées haute luminosité pour le
marché de I'éclairage et des contrbleurs de farigsance pour les marchés de I'énergie et desuléhic
électriques.

Valorisant d'une part la technologie de pointe digmeée par Sumitomo Electric pour la fabrication de
plagues de GaN et, d’autre part, la technologiaireate transfert de couches Smart Cut™ de Soitec,
cette alliance stratégique avait pour objectifi@hile produire des plaques de 2 pouces. Fortsicties
de la démonstration sur des plaques de taillegigupés, les deux partenaires passent maintenant a
I'étape suivante, en investissant dans la créakiolignes de production pilotes a Itami (Japord) et
Bernin (France). Ces lignes pilotes seront initradat utilisées pour produire des plaques de quatre
pouces, suivi rapidement par l'introduction de plegide six pouces pour répondre aux attentes des
clients.

Sumitomo Electric fabriquera au Japon des substraGaN massif qui seront envoyés en France ou
Soitec appliquera son procédé de transfert de esushart Cut afin de fabriquer les plagues avancées
finies, dont le coefficient de dilatation thermigW@&TE) est identique a celui des plaques de Gahl. Le
plaques ainsi obtenues présenteront une faibldétdatesdéfauts et un colt inférieur a celui degyots
réalisées en GaN massif et permettront de fabridegmnouveaux composants semi-conducteurs.

« La démonstration réussie de substrats GaN suralbsst de 4 et 6 pouces représente une étape
cruciale qui a pu étre franchie grace a des capait'innovation extraordinaires disponibles de peatrt
d’autre », a déclaré Frédéric Dupont, directeur de lasiivi Specialty Electronics de Soited.es
substrats avancés que nous développons permetfintroduire une nouvelle plate-forme matériaux,
tout en bénéficiant de fonctionnalités avancéesvantes »

Yoshiki Miura, directeur général de la division Maaux Semiconducteurs Composés de Sumitomo
Electric, a ajouté: Avec cette validation de la technologie de trarislercouches sur des plus grandes
dimensions de plaques, les substrats peuventairigfiés en grand volume a un codt encore plus
intéressant. Nous sommes impatients de poursudtre nollaboration fructueuse avec Soitec et de
répondre aux attentes des marchés de I'énergiestltbdes LED qui offrent de formidables
opportunités»



A propos de Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Sumitomo Electric Industries, Ltd. concoit, fabigget commercialise des composants, des cables, des
fibres optiques, des circuits électroniques avartégs pieces automobiles. Grace a des stratégies
fructueuses de recherche et de diversification,itenmo Electric s’est imposé comme |'un des leaders
mondiaux a la pointe de la révolution des sectdaddnformation et de la communication. Ses moyens
de recherche et ses capacités industrielles deigretan dans le domaine de la technologie optique
continuent a se développer et viennent renforcpotefeuille de produits de la société tout ers@néant
un niveau de fiabilité a la pointe de I'industi@imitomo Electric est présent dans plus de tresygs pu
elle emploie plus de 180 000 personnes. Au titrkedercice clos en mars 2011, Sumitomo Electric a
réalisé un chiffre d’affaires net de 24 milliardsdbllars. Pour tout complément d’informations :
http://global-sei.com
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A propos de Soitec

Soitec(Euronext Paris) est une entreprise industrieliernationale dont le cceur de métier est la
génération et la production de matériaux semi-coredus d’extrémes performances. Ses produits, des
substrats pour circuits intégrés (notamment a dasgOl - Silicium On Insulator) et des systemes
photovoltaiques a concentration (CPV), ses teclgimdédSmart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™
ainsi que son expertise en épitaxie en font ureleatbndial. Soitec reléve les défis de performaaice
d’efficacité énergétique pour une large palettppli@ations destinées aux marchés de I'informatique
des télécommunications, de I'électronique autonegbié I'éclairage et des centrales solaires a forte
capacité. Soitec a aujourd’hui des implantatiodsigtrielles et des centres de R&D en France, a
Singapour, en Allemagne et aux Etats-Unis. Degiindtions complémentaires sont disponibles sur le
site Internetvww.soitec.com
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